NPN-Transistoren fiir NF-Endstufen und BSX 62
Schalteranwendung BSX 63

BSX 62 und BSX 63 sind epitaktische NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Gehéduse 5 C3
DIN 41 873 (TO-39). Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden. Die Transistoren
sind besonders geeignet fir NF-Endstufen und als Schalter mittlerer Leistung.

Typ | Bestellnummer 405 . _g

BSX 62-6 060218-X62-B E— ]L_. | 2

BSX 62-10 Q62018-X62-C -—-%

BSX 62-16 Q60218-X62-D stq_, .4 b=

BSX 63-6 060218-X63-B 77 04

BSX 63-10 Q60218-X63-C Gewicht etwa 1,6 ¢

Grenzdaten BSX 62 BSX 63 [
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 40 60 Y
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 60 80 \ v
Emitter-Basis-Spannung Ugso 5 5 | A
Kollektorstrom I 3 3 ' A
Basisstrom Is 500 500 mA
Sperrschichttemperatur T 200 200 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis +200 —65 bis +200 | °C
Gesamtverlustleistung (Tg = 25°C)  Pior 5 5 | W
Wirmewiderstand

Kollektorsperrschicht —

Transistorgehduse Rinsa =35 <35 ! K/w
Kollektorsperrschicht — Luft Rinau = 200 = 200 K/W

Statische Kenndaten (75 = 25°C)

Die Transistoren BSX 62 und BSX 63 werden bei Ic = 1 A und Uge = 1V nach der statischen
Stromverstarkung B gruppiert und mit Zahlen der DIN-R5-Normreihe gekennzeichnet. Fir
folgende Arbeitspunkte gilt:

Typ BSX 62 BSX 62 BSX 62
BSX 63 BSX 63 — BSX 62, BSX 63
B-Gruppe 6 10 16
Ucel| Ie B B B Uge Ucesat') Usesar')
\ A Ic/ I I/ 1 1o/ 1y Vv \Y \Y
1 01| 70 (> 30) 110 180 072 (< 1) —_ —
1 1 63 100 160 0,9(<1,2) —_— —_—
(40 bis (63 bis (100 bis
100)* 160)* 250)*
5 2 40 (> 25) 70 120 1.0 (< 1,3) —_— _—
2 — _ — — 04 (<08)110(<13)
2 —_ — —_ — 0,2(<07)]09 (<12

*) Der Transistor ist so weit ibersteuert, daR die statische Stromverstérkung auf einen Wert von 8 = 10 abgesunken

ist,
* AQL = 0,65%
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BSX 62

BSX 63
BSX 62 BSX 63

Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uces =40V; Tg = 25°C) Tces 10 (< 100)" | — nA
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uces =B0V; Tg = 25°C) Ices — 10 (< 100)* | nA
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uces =40V; Tg = 150°C) Ices 10 (< 100) | — uA
Kollektor-Emitter-Reststrom
(Uces = 60V; Tg = 150°C) Ices — 10 (< 100) | pA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(Ice = 100 mA; Impulslange 200 us;
Tastverhaltnis 1%) Uiryceo > 40 > 60 \'
Emitter-Basis- Durchbruchspannung
(IEB =10 (.LA) U(BR)EBO >5 >5 \'
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
(ICB =100 LLA) U(BR)CBO > 60 > 60 \
Dynamische Kenndaten (7; = 25°C)
Transitfrequenz
(Ic =200 mA; Uge = 10V) fr 70 (> 30) 70 (> 30) MHz
Kollektor-Basis-Kapazitit ({cg = 10 V) Ccro 35 (< 70) 35 (< 70) pF
Schaltzeiten:
Ic~1A; Igy ~ —Igo ~ 50 mA) toin <03 < 0,3 us

taus <15 <156 us

MeBschaltung fur Schaltzeiten

+20V

* AQL = 0,656%
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Temperaturabhéngigkeit der

zulassigen Gesamtverlustleistung
Piot = F (T); Ry = Parameter
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Zulassige Impulshelastbarkeit
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Stromverstirkung 8 = f (Ic)
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BSX 62
BSX 63

Ausgangskennlinien I, = f (Ucg)
Ig = Parameter (Emitterschaltung)
BSX 62

mA
200 - I ; AK
20m
[— [
180 1= 18mA
I i
L H=—T—] 16mA
¢ — 1
—
T 140 THMA —
e, |
1720 = T ———
00— !
10mA L~
—1 |
& 08mA >
T
60 06mA L~
— 1
k0 0AMA
I
2 Ig=02mA
[ T
0
0 0 20 30 W0V
— U
Ausgangskennlinien Ic = f (Ucg)
Ig = Parameter (Emitterschaltung)
A BSX 62, BSX 63
2,0 T T
40mA_J—TT | T35mA ||
18 =
! L1 30mA
s AT Lsml]
¢ / a
t 1% - 20mA|_|
A =TT L
12 A 1SmA—
- |
10 / [
0mA—
LN 1%
08
| IB-SmA .
04
02
0
0 1 2 3V
——Uge

382

200
1380
160
10
120
100
80
60
50

20

Ausgangskennlinien Ic = f (Ucg)

Ig = Parameter (Emitterschaltung)
BSX

]

20mA]

A/

[

]
18mA J
=

16mA.

Il
1,4mA

N

\

12mA |~

20



BSX 62
BSX 63

Sattlgungsspannung Ucgear = F (Ie)
0; Ty = Parameter
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